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® Schaltkreis enthdlt 6 invertierende Treiber mit
Tristateausgdngen
® Relativ hoher Ausgangsstrom Gehduse: 16poliges DIL-Plastgehduse

c .
@® Steuerung der Ausgangstrennung (Tristate) iiber die Bauform: 21.1.1.2.16 nach TGL 26713

Steuereingange CE2 und CE4 Masse: =129
® CMOS-Technologie Typstandard: TGL 38691
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16 Uvb  — Betriebsspannung



Wahrheitstabelle

Die Abschaltung der Ausgdnge (Tristate, hochohmig) ist
Uber die Steuereingdnge CE2 und CE4 nach folgender
Tabelle méglich:

‘ Ausgdnge Ausgdnge
CE2 CE4 01 02 03 04 05 06
L L Ta In
L H hochohmig fa
H L Ta hochohmig
H H hochohmig hochohmig

Behandlungshinweise

Die MOS-Behandlungsvorschriften des Herstellers sind
einzuhalten. Logische Eingangssignale diirfen nicht an-
angelegt werden, wenn die Betriebsspannung abge-
schaltet ist. Alle unbenutzten Eingdnge missen entwe-
der mit Ubb oder Uss verbunden sein.

Technische Daten

(alle Spannungen sind auf Uss bezogen)

Applikationen

® Einsatz als Negator in digitalen Schaltungen
® FEinsatz als Bustreiber in Tristate-Bussen
® Nutzung der Tristate-Steuereingdnge CE2 und

CE4 zur Realisierung logischer Funktionen unter
Hinzuziehung der Tristatefunktion

® Schwellwertschalter.

Grenzwerte ‘Betriebsbedingungen

KenngréBe Symbol Wert Einheit KenngréBe Symbol Bedingungen Wert

Betriebsspannung Ubp -05...18 \ Betriebsspannung ‘Upp 3...15 V

Eingangsspannung Ut -05...Up+05 V H-Eingangs-

Ausgangsspannung Uo -05...Upp + 0,5 \' spannung Ui Upp= 5V 35...53 V

Eingangsstrom Il 10 mA Upp=10V 7...103V

Verlustleistung Pv 300 mW Upp=15V 11...153 v

Verlustleistung L-Eingangs-

je Ausgang Pvo 100 mW spannung UL Upp= 5V -03...15 V

Lagertemperatur Js — 55...125 °C Upp=10V -03...3 V

Upp=15V -03...4 \

Umgebungs-

temperatur Da - 25...70 °C
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Statisd1e Kennwerte

Einstellwerte

KenngroBe Symbol Un Uo. Uom a Up ‘ m‘inwertmox
(072 2 ") I ") M (& B (%)
Ruhestrom Ibp 5 25 5 4u A
70 30 uA
10 25 10 8 uA
70 60 uA
15 25 15 16 1A
70 120 uA
L-Ausgangsstrom loL 5 .- 04 25 5 29 mA
’ 70 2,3 mA
10 0,5 25 10 10,0 mA
70 8,0 mA
15 1.5 25 15 20,0 mA
70 ’ 16,0 mA
H-Ausgangsstrom lon ' 4,6 25 1,0 mA
\ 70 0.8 mA
.95 25 3,2 mA
70 25 mA
13,5 25 10,0 mA
70 8,0 mA
Eingangsreststrom Izl 15 25 15 0,3 uA
70 1,0 uA
Ausgangsreststrom . I o | 15 15 .25 15 : 0.1 1A
»aus” - 70 1.0 °C
Eingangskapazitat Ci ) 7,5 pF

Dynamische Kennwerte

Einstellwerte :
KenngréBe Symbol Py, CL Ubb Max.-Wert " Einheit
SLO B (=15 ("))

Laufzeit

H/L truL 25 50 5 160 ns
L/H : trLu 130 © . ns
Anstiegszeit trLu 70 ' ns
Abfallzeit tTHIL 60 ns
Ubertragungsfunktion » Funktion Ausgangsspannung/

Ausgangsstrom o
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Funktion Ausgangsspannung/

Funktion Gatteriaufzeit/
Ausgangsstrom lor,

Betriebsspannung Upp

UO , t
vt sV pdlf tone

Q51 Or

Uo 50 0o
UoL 10 %

tPHL

BE-Nr, U 40098 D: 137 87 47 009 400981

Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlioglich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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